
Крсымша 1.1

Багдарламаланатын импульстж куат козшщ техникалык сипаттамасы

(Лот 1)

Жалпы сипаттама
!

1. Багдарламаланатын куат козш колданудыц максаты жэне пайдалану аясы
1.1. К^уаты 22,8 кВт электролитп-плазмалык модификация (ЭПМ ) технологиялык кондыргысыныц 
жогары вольтты импульсп коректенд1ру кез1 (будан spi ЖК) импульст1 биполярлы кернеумен жэне 
ЭПМ технологиялык ваннасынын тогымен коректещнруге арналган.
1.2. К̂ К 50 Г ц ж ш лж теп  уш фазалы айнымалы желш щ  энергиясын туракты токтыц жогары кернеул1 
импульст1 6ip фазалы энергиясына турлецсиредь
1.3. КК - нщ neri3ri функциясы электролит плазмасын импульсп коздыру уипн анодты жэне . 
катодты туракты ток кернеулершщ ei<i полюсш калыптастыру болып табылады.
1.4. ЦК уипн жуктеме электролиттж диэлектрлж ванна болып табылады, ол электролитпц сэл 
смлтЫ сулы е р т н д ю м е н  (рНЮ ) толтырылган жэне ецделетш  белшектер (катод) жэне тот 
баспайтын болаттан жасалган электроэдтер (анод) батырылган. Сызыктык емес э л е к т р о л и т  • 
плазмалык оцдеудщ буюл про нес i бойындагы жуктеме белсенд1 сыйымдылыкты сипатка ие.

2. К̂ К техникалык талаптар
2.1. ЖК кернеу1 380 В +/- 10% жэне ж иипп 48-60 Гц айнымалы токтын уш фазалы терт сымды 
желюшен к;оректену1 ™ic.
2.2. ЦК-де жуктеме мен коректенхиру желгсш гальваникалык ажырату камтамасыз e T u iy i  T H ic .

2.3. I^K H e r i3 r i  параметрлер1 1-кестеде бершген мэндерге сэйкес келу1 керек. S 
1 Кесте
№
п/п Параметр атауы

Номиналы!.
значения

1. Максималды * шыгу куаты, кВт, артык емес 22.8
2. Анодты т1збектеп ец жогары ток, А (орташа мэш), артык; емес 80
оJ. Катодты тоб ектеп  ец жогары ток, А (орташа мэш), артык емес 80
4. Анодты т1збектеп ец жогары ец жогары ток, А, 1 с аспайтын агымда 286
5. Катодты теб ек теп  ец жогары ец жогары ток, А, 1 с аспайтын агымда 286
6. Жумыс T3pTi6i уза к
7. Э л ектр о л и'гп к- п л аз м ал ь i к модификация циклш щ уакыты, мин. 5-тен 60-ка 

дейш

* Ец жогары шыгу куаты, соныц iiuiime 2.4.2 г.сэйкес импульстардыц ец аз узактыгымеп 
камтамасыз еплед1

у
2.4 Импульс параметрлер1

2.4.1. ЦК жуктемеде ауыспалы биполярлы тжбурышты (тж тертбурыш ка жакын) кернеу 
импульстарын калыптастыруы керек:
- анодты импульстар, он полярлык: 5-тен 286-га дейш  В,



Ж уктемеге колданылатын кернеу формалары 1-суретте керсетшген.
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1-сурет-ЭПМ куат кезш щ  импульстпс кернеуш щ  циклограммасы.
\

2.4.2. КК диапазондагы жуктемедеп кернеу импульстарыныц узактыгын камтамасыз eTyi керек:
-анод импульсы: 0-ден 40 деж н с (8 ,6 ,4  <
немесе 2 секунд кадаммен руксат етшедО, полярлыкты езгерту кезшде
-катод импульсы: 0-ден 40 дешн с (8 ,6 ,4
немесе 2 секунд кадаммен руксат етшед1)

2.4.3. Eip-6ipiHen кеш нп анодтык жэне катодтык импульстар арасында 0-ден 10 С-ка дейш 
токтаусыз уз1лic болуы мумкш.

2.5. Баскару жуйсстс, баскару органдарына жэне иидикацияга койылатын талаптар
2.5.1. 1<К автоматты баскару жуйес1 (будан spi АБЖ) микропроцессорлык куралдар непзш де 

орындалуы тшс.
2.5.2. ЭПМ процесш баскаруды оператор кашыктан баскару пультшде орналаскан сенсорлык 
дисплейдщ кемепмен журпзед! (ЦК шкафыныц алдыцгы панелшде руксат етшед1).
2.5.3. АБЖ оператор берген параметрлерге сэйкес шыгу кернеуш калыптастыруды камтамасыз eTyi » 
тшс: <1
- анодты импульстщ амплитудасы;
- катодты импульстщ амплитудасы; ,
- анодты импульстщ узактыгы;
- импульстердщ кайталану жинпп;
- анод теб еп н д е п  куаттын максималды децгеш;
- катод таб еп н д е п  куаттын максималды денгеш
- ЭПМ циклш щ уакыты.
2.5.4. Дисплейде параметрлердщ бершген мэндер1 керсетшу1 керек (2.6.3 сэйкес.) жэне келеЫ накты 
параметрлер:
- анод KepHeyinin амплитудасы;
- катод кернеу iн iц амплитудасы;
- анод т1збепндеп токтыц орташ а мэш;
- катод тобегш деп  токтыц орташа мэн1;
- анод теб еп н д е п  куат;
- катод т1збепндеп куат;
- импульстердщ кайталану ж и Ы п ; 5
- ЭПМ агымдагы уакыты.
2.5.5. АБЖ импульстардыц журу ж и ш п н щ  0 3 re p y i есебшен бершген мэндер ш епнде анодты жэне 
катодты тебектердеп  шыгу куаты н шектеуд1 камтамасыз eTyi тшс.
2.5.6. САУ сакталуын камтамасыз етуге тшс агымдагы бершген параметрлерд1 энергияга тэуелд1 
жадыны, кейшнен оларды ойнату.



2.5.7. бздш ш ен журетш зепбiректер КК жумыс процесшде оператордьщ бершген параметрлер;и 
езгерту мумкшдшш карастыруы керек: кернеу импульстарыныц узактыгы мен амплитудасы, 
импульстардыц журу ж ииип, анодты жэне катодты тобектердеп  орташа куат.
2.5.8. АБЖ RS-422 интерфейс! бойынша дербес компьютермен деректер алмасу мумкшдшше ие 
болуы тшс, ол уипн К К алдыцгы панелшде тшст1 коскыш орналасуы тшс.
2.5.9. Ж К алдыцгы панелшде индикациянын келес1 элементтер1 орналасуы тшс, 2-сурет:
- к1р1ске 380 В кернеу бершгешн керсететш "380 В" индикаторы;
- технологиялык ванна соргысынын косулы екенш керсететш "соргы" индикаторы;
- ваннаныц какпагы аш ык екенiri керсететш "какпак ашык" индикаторы;
- КК жумысында екенш керсететш "жумыс" индикаторы;
- жумыс кезшде акаулык пайда болганын керсететш "акаулык" индикаторы.
2.5.10. ЦК алдыцгы панелшде тш сш ш е КК icKe косуды жэне токтатуды жузеге асыруга мумкшдж 
беретш "БАСТАУ" жэне "ТОКТАТУ" батырмалары орналасуы тшс
Багдарламаланатын куат i<03i, резонанстык импульстж куат кез1 технологиясымен жумыс ютейтш 
2-сурет енеркэс1пт1к уш фазалы желше косылган (3x380 в, 50 Гц).

1-жерге косу Ti36eri; 2 - кiрiс куаты; 3-баскару панел1 (кашыктан баскаруга руксат еткледО 4 - 
Амперметр; 5 1\К корпусы; 6 - Вольтметр; соргыга арналган; 7-розетка; 8-салкындату радиаторы; 9- 
туракты токтыц Ш ыгыс параметрлерк

2-сурет-багдарламаланатын куат кезш щ  жалпы KepiHici.

Багыттауыш немесе сандык О-ЗООв Вольтметр, стационарлы орнатылган жерплпсп 
баскару посты: бастау/токтату батырмасы немесе бастау/токтату батырмасы жэне потенциометр 
бар туйме посты. Сондай-ак. еш м д Ы п  30 текше метр/сагат болатын сузпЫ  бар желдетюш, Розетка 
ушш 220V АС Автоматты соргыга арналган розетка 1 полкхп 10А.

КК Ш ыгыс параметрлерп Туракты ток KepHeyi U=50-286B, 1=0-80А ш епнде реттелетш ток 
купи. жартылай етю зпш  тузетюш IP-буп кашыктан бакылау мумкшд1п бар RS485 интерфейамен 
жабдыкталган модульдш курылымныц уш фазалы коммутациялык куат кез1, жумыс тогын 
б1ркалыпты реттеу (жуктеме кезшде 80 А дешн). М одульдщ алдыцгы панелшде модульдщ жумыс 
параметрлерш корсету ушш жарыкдиодты индикатор бар: ток жэне кернеу. Кезде шыгу кернеушен 
коргау карастырылган. Егер шыгу кернеу1 320в + -5% шегшен асып кетсе, модуль автоматты турде 
бугатталады, индикаторда акаулык туралы хабарлама керсетш едк Крыска туйыкталудан корганыс 
бар-егер шыгу Kepneyi 0-ге туссе, ток номиналды мэннщ 15% денгеш нде сакталады. Кызып кетуден 
коргау. Kipic кернеуi минималды 3x323v, номиналды 3x380v, максималды 3x437v. туракты токтыц 
Шыгыс диапазоны ен аз  50V максимум 286v; ток купи 0-ден 80 амперге дейш  реттеледк Куат кезш щ  
куаты максималды 80x286 = 22,88 кВт. Салмагы 200 кг-нан аспайды. Жумыс режимi DIP



коскыштарымен реттелед!. Плазмалык доганыц куат кездер1 т1к тусетш  сырткы вольт-амперлж : 
сипаттамага ие. Куат кезш  баскару куат кезш щ  алдыцгы панелшде орналаскан "Бастау" жэне 
"токтату" туймелер!мен ж узеге  асырылады. Куат кез1 Heri3ri энергия параметрлерш б1ркелк1 жэне 
дэл реттеуге мумкшдш бередг

Электр окшаулау блогы аркылы саптама (анод) туй 1нi катод туйЫ м ен  байланысады. Туракты 1 
ток кезш щ  Tepic шыгысы у л п г е  (б ел кке) - катодка, ал оц анод саптамасына косылады. Полюстер 
арасында иондану дец гей ш  устап туратын электролитп плазма жанады. Плазмалык агын 
плазмадагы зарядталган белш ектер агыныныц ез! шыгаратын магнит epiciMen де кысылады. 
Плазмалык агыннын кысылуы оныц температурасыныц жогарылауына экеледк Кыздырылган о 
иондалган газ агыны саптамадан жогары жылдамдыкпен жарык, жаркыраган плазмалык агын 
туршде шыгарылады.
2.5.11. КК коскан кезде АБЖ  кернеудщ бершген мэнге дешн 5-тен 16 секундка дейш б1ркалыпты 
ecyiH камтамасыз eTyi тшс.
2.5.12. АБЖ "кургак байланыс" (коммутация кернеуi 24 В) турш деп  келес1 сигналдарды 
кабылдауды жэне ецдеугц камтамасыз ету! тшс):
- технологиялык ванна соргысыньщ жай-куш (соргы косылган кезде Tym cneci туйыкталады);
- технологиялык ванна какпагыныц жай-куш (какпагы жабык болганда тушспеЫ жабылады).

2.6. 1\К коргау бойынша талаптар
2.6.1. Ж К мынадай корганыска ие болуы тшс:
- кушппк жартылай етю зпш  аспаптардыц кызып кетушен;
- Ток бойынша жол берьлмейтш артык жуктемеден;
- iuiKi жэне сырткы ж ум сак туйыкталудан. з
2.6.2. Шамадан тыс жуктемеден жэне imi<i кыска туйыкталудан коргау ушш Ж К су уш фазалы 
Автоматты ажыраткышпен жабдыкталуы тшс.
2.6.3. АБЖ жумысы кезшде корганыстьщ акаулыгы немесе icKe косылуы туындаган жагдайда 
куатты жартылай етю зпш  аспаптардан баскару импульстарын алуды жэне ЖК коректещцруцл 
жел1ден ажыратуды камтамасыз етуi тшс.

2.7. КаушЫзд1к талаптары
2.7.1. К,К корпусын кызмет керсетунп персоналдыц ток етю зпш  белшектермен жанасуынан, 

катты денелердщ TycyineH жэне су мен шацныц енушен коргау дэреж еа МЕМСТ 14254 бойынша 
КК 31 тобына сэйкес болуы тшс.

2.7.2. КК-де кызмет корсетуип персоналдыц кернеудеп к у и т к  ток етю зпш  белнсгерге 
руксатсыз кол жетюзушен коргау кезделу1 тшс.

2.7.3. КК конструкциясында жерге туйыктау косуы ушш ei<i нукте (6ip резервтп<) жэне • 
МЕМСТ 21130 бойынша жерге туйыктау б е л п а  кезделуц сондай-ак кернеуде болуы мумюн 
жанасуга колжет1мд1 барлык металл ток етю зпш  белпсгершщ жерге туйыктау бурандасымен 
электрлпс косылуы камтамасыз erijiyi тшс.

2.<S. Сырткы осерлерге тез1мдиик жешндеп талаптар.
2.8.1. ЖК мынадай жагдайларда пайдаланылуы тшс: *
- МЕМСТ 15 150 бойынша сырткы ортаныц Климаттык факторларыныц 9cepi УХЛ орындалуы, 
орналастыру санаты 4;
- коршаган ортаныц Ж умыс температурасы +10 С-тан + 400 С-ка дейш.

2.9. Конструкциясыга талаптар.
2.9.1. КК корпусыныц курылымы оныц технологиялык ваннага тжелей жакын жерде 1,5 м 
аспайтын кашыктыкга орналасуын камтамасыз eTyi керек.
2.9.2 1\К ауыстыру уш iы курылымда рым-болттар мен доцгалактар карастырылуы керек.
2.9.3. К К жумыс орнында 6ei<iry yuiin аялдамалар карастырылуы керек.

3. Тацбалау мен жиынтыкка койылатыи талаптар.
3.1. К-урамдас белп<тер1 мен кужаттамасы бар К К жетюзу жиынтыктылыгы 2-кестеге сэйкес келу i 
T H i c .  2 кесте

№
п/п Атауы

Саны

1. к;к 1
2. Т елкужат 1
3. Пайдалану нускаулыгы (ПН) 1

■ 4. ЗИП т1з1мдемеа 1
5. Т1з1мдемеге сэйкес ЗИП жиынтыгы 1



ИПТ барлык бел iктерiиiн сырткы ажыраткыштарына жауап белпсгершщ 
жиынтыгы

3.2. ЦК элекгр тоб егш щ  схемасына сэйкес куат терминалдарын, сондай-ак сырткы 
коннекторларды белплеу1 керек.

4. вщцрушшщ кешлдпсгерь
Кеш лдж ЖК пайдалану мерз1м1 пайдалануга бер|'лген куннен бастап 2,5 жылды курауы, 6 i p a K  

дайындаушы-кэсшорын тиеген куннен басуапЗ жылдан аспауы дш с.

шшБаскарма терагасы — ректорЖ -

ГИБжЦ жешндеп проректор fW/О

Багдарлама жетекнйн

Шаймарданов Ж.К. 

Денисова Н. Ф. 

Комбаев К. К.

Т0Л ЕМ ЖЭНЕ ЖЕТК13У ШАРТТАРЫ
Куны ККС-мен Эскемен каласына дейш п DDP шарттары (сатып алуш ы гадеш н жетюзу жэне 03 

курамына барлык мумюн болатын телемдерди салыктар мен баж телемдерш  Kiprisefli) непзш де 
керсетшген.

Телем шарттары: Ж етюзгеннен кейш. ;<
Жетюзу уакыты: К елю м-ш артка кол койылган куннен 40 кунт1збелн< кун.


